
令和２年度 共同研究

スピントロニクスデバイスは電子デバイスの省エネルギー化や３次元
表示デバイスなどへの応用が期待されています。そのデバイスに適用
する高品質な磁性ガーネット薄膜基板を製造する技術を開発します。

・成膜工程の高清浄度化

・薄膜焼成条件の最適化

・磁気光学特性等の評価

スピントロニクスデバイスに活用される高品質磁性薄膜の製造技術の確立

研究参画機関：新潟県工業技術総合研究所、（株）オフダイアゴナル

新潟県工業技術総合研究所

研究概要

研究項目

スピン波による情報伝達
（電子デバイス等への応用）

スピン波の流れ

電子の移動なし
ジュール熱による

磁性ガーネット薄膜
（絶縁体）

損失なし

散乱

不純物など

ジュール熱による

電子の移動

電子の移動による情報伝達
（電子デバイスの例）

導電体

損失あり

空間光変調器
（3次元表示デバイス等への応用）

磁性ガーネット薄膜
（光変調層）

磁化制御層
磁化の反転

入射光 反射光

偏光面の方向

磁化の向きに
より制御

既存技術 開発対象(デバイスへの応用例)


